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Corrigé de I'exercice 2 T 6*3
Dans le cas d'un semi-conducteur non dégénéré

no=Nc exp [( Fn-Ec) / KT] (1pt)

= (2.8 10"%) exp (-0.21 / 0.0259) =8.4310'Scm3. (0.5pt)
Puisque & 300K les atomes donneurs sont totalement ionisés ,
Donc danslarégion n ona;

no =Np =8.43 10'Scm3. (0.5pt)

Danslarégion p ona:
Po =Na = Nvexp[-({Fe-Ev)/kT] (Olpt)

= (1.04x10%) exp (-0.18 / 0.0259) (0.5



